Typowe parametry ukiadow cyfrowych

Tabela zawiera parametry cyfrowych uktadow scalonych TTL oraz, dla poréwnania, uktadow wykonanych
w technologii CMOS. W tabeli przyjgto nastgpujace oznaczenia:

o Vimax - najwyzsze dopuszczalne napigcie wejsciowe w stanie niskim,

*  Vidmax - najnizsze dopuszczalne napigcie wejsciowe w stanie wysokim,

*  Vormax - najwyzsze dopuszczalne napigcie wyjsciowe w stanie niskim,

*  Vormax - najnizsze dopuszczalne napigcie wyjsciowe w stanie wysokim,

*  limax - najwigkszy dopuszczalny prad wejsciowy w stanie niskim,

*  liimax - najwigkszy dopuszczalny prad wejsciowy w stanie wysokim,

LI AV - najwigkszy dopuszczalny prad wyjsciowy w stanie niskim,

*  oHmax - najwigkszy dopuszczalny prad wyjsciowy w stanie wysokim,

®  'Olmax - najwigkszy dopuszczalny prad wyjsciowy w stanie niskim dla uktadéw o zwigkszonej
obciazalnosci,

o Otmax - najwigkszy dopuszczalny prad wyjsciowy w stanie wysokim dla uktadéw z wyjsciem

typu ,,otwarty kolektor”.
Wartosci pradéw podano zgodnie z zalozeniem, ze rzeczywisty kierunek przeptywu pradu jest zgodny
z oznaczeniami na rysunkach ilustrujacych stopnie wejsciowe i wyjsciowe uktadow TTL. Istnieje jednak takze
inna konwencja. Zaktada ona, ze prad wejsciowy zawsze wptywa do uktadu, natomiast wyjSciowy — wyplywa
z uktadu. Poniewaz rzeczywiste kierunki przeptywu pradu sa niekiedy przeciwne niz w tej konwencji, warto$ci
tych pradow sa liczbami ujemnymi.
Wielkosci podane w tabeli dotycza jedynie typowych elementow. Niektore elementy bowiem posiadaja wejscia,
ktoére pobieraja dwu- lub trzykrotnie wigksze prady wejsciowe (np. wejscia zegarowe przerzutnikdow, niektore
wejscia sterujace). Inne elementy z kolei posiadaja wyjscia o kilkukrotnie wigkszej obciazalno$ci, szczegdlnie
w stanie niskim na wyjsciu (bufory, elementy mocy).

Tab. 1. Parametry elektryczne cyfrowych uktadow scalonych roznych serii.
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HCT |0.8 2.0 1 0.26 398 [4.0 (4.0
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